M28F512-12C1

1L 08D
C-MOS 512 K (65, 536 x 8)-BIT FLASH MEMORY
—TOP VIEW—
z z z . ,
N a z =1 A15 DQ7 ==
< < > I3 291 pg bos [ 2
[4][3][2][1][s2] [31] [a] 281 p13 pos |12
Q é O A1 a1 pQ4 [H8
A7 N[5 O 20] A14 1N 25| 4 pos |27
23 15
A6IN [ 6 28] AL3 N 26| A0 baz =
21 A9 DO1 =
A5IN [ 7 27] A8 IN 27| pe boo |13
5
A4IN [8] 26] A9 IN e e
— A6
A3IN |9 25| ALL N R P
— 8
A2 N [10] 24] G In o
— A3
ALIN [11] 23] A0 N 101 5
— 11
— Al
AO IN @ @ EIN 12
DQO 1o [13] 0 21] DQ7 o
O
114] [15] [16] |17] [18] [19] [20] 3w
o o o o o O 2] .
- N (9] <t Lo O 24
o o o o QO O 246
o N o N A A
1 Vpp
INPUT
AO-A15 : ADDRESS
E : CHIP ENABLE
G © OUTPUT ENABLE
VPP : PROGRAM SUPPLY
w : WRITE ENABLE
INPUT/OUTPUT

DQO - DQ7 : DATA



